Felvezetok

Molnar Karoly
PowerQuattro Zrt.

Fejlesztési igazgato




Aktiv teljesitmeéeny felvezetok

uizemallapotai
analdg uzem kapcsolo Uzem
@BJT X X
@ Tirisztor — X
@ Triac — X
@GTO — X
@FET X X
@ I1GBT X X
@3SIT X X




Tranzisztor

Uppo >> leso* R
Is &

—& BIT EX BIT
R




e Rezisztiv

N

Tranzisztor

I%B/ | Is: |
10%7774;777#\7 Is2=0 t
ty t t, t =t
| \ ty t =ty
Ic | ‘ t,t =t
o | 4» o =
‘ T ‘ ‘\ t—ts = toy
m/J_l/\ it =t )
‘tl‘tz | s
Uce o | ‘ |
0% | % S 7‘ 7\/
\
;
10% Usapg,é# t
't t, t,




Tranzisztor

e Rezisztiv

Ie Is1
Wl o
/ |
|
10% | ﬂ/* e L _
| t
ty t3H ‘
||
o \ I bt =t
i L |
wol | S L

e I e —




Tranzisztor

» Rezisztiv + kikapcsolas gyorsitas

/C. vel
Is ‘\

we | |/ _\
wl) Ol e W e
Use | B
\ /|
0% | 7‘ ‘7 _ Usat_ 7’/!/# - t




Tranzisztor

-+ Kapagcitiv

. > "‘UB Is "
Uc
C T
R2 ty "l |
Uc J )
Rl : :
| //
Is: - ! t
_ Bl
} ) Ic
L
Is:




Tranzisztor

* Induktiv

~— ~—
=
e
- s
@] -
o ]
UB
l_l
JAN
A
A
i
&)
-
.
e
— s BE
IVU o~
—| & | |&
| (S
_
A




Tranzisztor

FET

— 1 +U




Szinuszos aramfelvetelu
berendezések

* Teljesitménytényezd és a torzitasi tényezb osszefliggése

* r r r r ” P
A teljesitmeénytényezo: h= S

, e 1 (T :
ahol a hatasos teljesitmény: P= }Io u(t)i(t)dt

a latszolagos teljesitmény: S = \] % fUT u? (t)dt%f; 12(0)dt =Uggs * Losr

A szinuszos valtakozo fesziiltségli halozatra csatlakozo fogyasztokra

ahol I, az alapharmonikus aram effektiv ertéke,

I, az n-edik szamu felharmonikus aram effektiv ertéke
¢, az alapharmonikus aram fazisszoge




Szinuszos aramfelvetelu
berendezések

* Teljesitménytényezd és a torzitasi tényezb osszefliggése

I3

az kifejezést alapharmonikus-tartalomnak, vagy alapharmonikus tényezdnek
RD%ae:
hivjak.
JIn=2 i
az aramra vonatkoztatott torzitasi tényezo: k; = -
1

e,
illetve néhany szakirodalonban: k;, =

JIn=ila

(a két tényez0 Kis felharmonikustartalom esetén jo kozelitéssel egyenld)

cos
}L_ 4

[1+K2

A teljesitménytényez6 a k; — vel kifejezve =




Szinuszos aramfelvetelu
berendezések

* Teljesitménytényezd és a torzitasi tényezb osszefliggése
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Szinuszos aramfelvetelu
berendezések

* Teljesitmenytényez0 es a torzitasi tenyezo

A legnagyobb
A harmonikus megengedett
rendszama, harmonikus aram,
n A
Paratlan harmonikusok
3 2,3
5 1,14
7 0,77
9 0,40
11 0,33
13 0,21
15<n<39 0,15x151,
Paros harmonikusok
2 1,08
4 0,43
6 0,3
8 <n<40 0,23 x 81,

A tablazat a harmonikus
aramok megengedett
hatarértékeit tartalmazza.
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